
1

Paris-Saclay BordeauxSaint-Étienne

Ingénierie Electronique 
pour le Traitement de l’Information

TD10

Julien VILLEMEJANE

Modéliser un montage transimpédance
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IéTI / TD10

• Montage simple vs transimpédance
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• Exercice 1 / Modèle simplifié de l’ALI (mode linéaire)
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Modèle trop simplifié de l’ALI
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Intérêt de VR ?
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Impact sur la fonction de transfert ?
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Bande passante
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